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1. Przeznaczenie i zakres zastosowan

Wskaznik DWN-2 jest przeznaczony do stwierdzania braku obecnos$ci napigcia w uktadach
elektroenergetycznych do 1000V. Jest on przeno$nym przyrzadem z sygnalizacja $wietlna,
zasilanym z baterii 6F22. Przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem gazow, par, pytow itp.

Zabudowane dwie diody luminescencyjne o podwyzszonej jasnosci sygnalizuja obecnosé
napigcia statego lub przemiennego.

Dodatkowo wskaznik posiada wyjscie TEST umozliwiajace kontrolg sprawnosci toru
pomiaru napig¢cia. Przeznaczony jest gtownie dla stuzb elektrycznych odpowiedzialnych za
utrzymanie i1 konserwacje sieci elektryczne;.

2. Normalne warunki pracy
1. Temperatura otoczenia: -20°C+ +40°C
2. Wilgotno$¢ powietrza: 0+96%
3. Cecha budowy iskrobezpieczne;: IM2 Ex iaI Mb
3. Dane techniczne
1. Napiecie zasilania - zrodto wewngtrzne: bateria 9V 6F22
2. Pobor pradu z uktadu badanego: <1,0 mA
3. Impedancja wej$ciowa: 2,0 MQ
4. Stopien ochrony obudowy: 1P65
5. Wartos¢ napigcia Ut od ktorej nastepuje ciagle Swiecenie diody sygn.: 16,0 - 20,5V
(napiecie state lub warto$¢ skuteczna napigcia przemiennego)
6. Minimalne dopuszczalne napigcie znamionowe U,min: 24V
(napigcie state lub warto$¢ skuteczna napigcia przemiennego)
7. Maksymalne dopuszczalne napigcie znamionowe U,max: 1000V
(napiecie stale lub warto$¢ skuteczna napigcia przemiennego)
8. Zakres czestotliwos$ci badanego napigcia fn 0-60Hz
9. Napigcie przemienne na wyjsciu testujagcym:
(wzgledem sondy nieruchomej) + 40V max.
10. Temperatura pracy: -20°C = +40°C
11. Wymiary: 220%x52x35 mm
12. Masa: 0,25 kg
Maksymalne parametry iskrobezpieczne wejscia/wyjscia:
Wejscie V-GND Ui=60V; Li=0;Ci=0
Wyjscie TEST-GND: Uo=40V; Io=04mA

Wyjscie TEST stuzy tylko do sprawdzania poprawnosci dziatania wskaznika.

4. Budowa

Wskaznik zasilany jest z baterii 9V typu 6F22. Szeregowo ze zrdédlem zasilania wiaczony
jest rezystor Rb o wartosci 100€2, ktéry ogranicza prad zwarcia zrodta do wartosci ok. 0,1 A.
Obnizenia napigcia zasilania ponizej 7,2V +/-0,5V sygnalizowane jest przez zapalenie czerwonej
diody sygnalizacyjnej w okienku wskaznika opisanej symbolem BATERIA.

Zalaczenie wskaznika sygnalizowane jest $wieceniem czerwonej diody w okienku
wskaznika opisanej symbolem ZALACZ.

Masa sygnalowa ukladu wytwarzana jest przez uklad dwoch rezystoréw dzielacych
napigcie zasilania na pot 1 uktad wtornika zapewniajacy odpowiednig wydajno$¢ pradowg tak
uzyskanego potencjatu. Dzigki takiemu rozwigzaniu spadek napigcia zasilania wynikajacy z
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roztadowania zrodla nie ma wptywu (w zakresie od 10,5 do 7,2V) na prace wskaznika, gdyz
wartos¢ potencjatu masy jest w kazdej sytuacji rowna polowie napigcia zasilania.

Uktad czasowy zbudowany jest w oparciu o licznik U10 typu 4541, ktory dzieli
czestotliwo$§¢ wytwarzang w wewnetrznym generatorze przez 1024. Po zliczeniu odpowiedniej
liczby impulséw tranzystor Q4 odlacza zrodto zasilania.

Uktad sterowania diodami sygnalizacyjnymi zbudowano z wykorzystaniem precyzyjnych
wzmacniaczy operacyjnych i komparatorow. W zaleznosci od polaryzacji napigcia wejSciowego
jeden z nich steruje dioda LED polaczong z tranzystorem. Napigcie progowe przy ktorym diody
zaswiecaja si¢, ustalane jest za pomoca dzielnikow napigcia na rezystorach R3, R4, R21 i R31.
Oraz dla napigcia zmiennego kondensatorami C14, C15.

5. Uruchamianie i regulacja

5.1. Regulacja sygnalizacji roztadowania baterii

— W miejsce baterii wiaczy¢ zasilacz 0+12V.

— W miejsce R28 wiaczy¢ potencjometr suwakowy 1MQ

— Regulowa¢ potencjometrem tak, aby dioda sygnalizujgca wyczerpanie baterii zapalala si¢ i
gasla przy napigeciu 7,2 £ 0.2 V.

— Zmierzy¢ ustawiong warto$¢ rezystancji potencjometru

— W miejsce potencjometru wlutowac rezystor R28 o zmierzonej wartosci

5.2. Regulacja poziomu $wiecenia diod NAP/TEST dla napiecia statego

— Do sondy statej GND 1 sondy czerwonej, ruchomej (podtaczonej do gniazda czerwonego V)
podiaczy¢ zasilacz 030V (sonda czerwona +).

— W miejsce R21 wiaczy¢ potencjometr suwakowy 1MQ.

— Regulowa¢ potencjometrem tak, aby lewa dioda sygnalizacyjna NAP/TEST zapalata si¢
Swiattem cigglym przy napigeciu 18+20V. Zmierzy¢ ustawiong warto$¢ rezystancji
potencjometru.

— W miejsce R21 lub R3 wlutowac rezystor o zmierzonej wartosci.

— Odwroci¢ polaryzacj¢ zasilacza przytaczonego do sond pomiarowych (sonda czerwona -).

— W miejsce R31 wiaczy¢ potencjometr suwakowy 1MQ.

— Regulowa¢ potencjometrem tak, aby prawa dioda sygnalizacyjna NAP/TEST zapalata si¢
Swiatlem cigglym przy napigciu 18+20V. Zmierzy¢ ustawiong warto$¢ rezystancji
potencjometru.

— W miejsce R4 lub R31 wlutowac rezystor o zmierzonej wartosci.

5.3. Regulacja poziomu $wiecenia diod NAP/TEST dla napiecia zmiennego

— Do sondy czarnej, stalej GND 1 sondy czerwonej, ruchomej V podiaczy¢ zrodto napigcia
przemiennego sinusoidalnego 0+30V.

— W miejsce C14 wiaczy¢ kondensator zmiennej pojemnosci Cmax = 1uF.

— Regulowa¢ pojemnos$cia tak, aby diody sygnalizacyjne NAP/TEST zapalaty si¢ $wiattem
cigglym przy napieciu 18+20 V. Zmierzy¢ ustawiong warto$¢ pojemnosci kondensatora.

— W miejsce kondensatora C14 lub C15 wlutowaé element o zmierzonej wartosci.

5.4. Sprawdzenie dziatania uktadu testujacego
Pomiedzy gniazdko testowe TEST i sond¢ nieruchomg koloru czarnego GND wlaczy¢

sond¢ oscyloskopowa (przewdd goracy do gniazdka testowego). Jezeli uktad testujacy dziata
poprawnie, na oscyloskopie obserwujemy przebieg o amplitudzie 24+40V 1 wypetnieniu 2 w
catym zakresie napiec¢ zasilajacych.



Sprawdzenie wskaznika napigcia polega na wlozeniu koncowki sondy czerwonej do
gniazda TEST przy rownoczesnym wcisnigciu 1 przytrzymaniu klawisza ZAL/TEST.

Poprawna praca wskaznika jest sygnalizowana naprzemiennymi, krotkimi blyskami diod
NAP/TEST oraz diody BATERIA.

6. Konstrukcja
Wskaznik DWN-2 zmontowany jest w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego

o oznaczeniu handlowym ABS (akrylonitryl-butadien-styren), ktéra zapewnia stopien ochrony
IP-65.
Na ptycie czotowej znajduja sie:
— okienko odczytowe z diodami luminescencyjnymi: sygnalizacja obecno$ci napigcia
(NAP/TEST), sygnalizacja stanu baterii (BATERIA), sygnalizacja wlaczenia (ZALACZ),
— klawisze: wlaczania 1 wylgczania zasilania.
W gornej czesci obudowy znajdujg sig:
— gniazdo pomiarowe TEST;
— wpust kablowy sondy pomiarowej ruchomej V;
— sonda pomiarowa stala GND koloru czarnego.
Wewnatrz obudowy znajduja si¢ ptyty drukowane elektroniki. Wskaznik umieszczony jest
w ostonie antyelektrostatycznej wykonanej z gumy. Do transportu wskaznika shuzy pojemnik
gumowy. Obwdd drukowany jest pokryty dwukrotnie lakierem elektroizolacyjnym. Na pokrywie
obudowy znajduje si¢ tabliczka znamionowa wskaznika.

Fabryczne wyposazenie wskaznika jest nastgpujace:
- wskaznik DWN-2;

- instrukcja obstugi;

- ostona gumowa;

- gumowy pokrowiec;

- drazek sondy pomiarowej ruchome;j;

- przedtuzenie sondy;

- klucz specjalny;

- deklaracja zgodnosci.

7. Analiza wedlug normy PN-EN IEC 60079-0:2018-09

Pkt. 4 Podziat urzadzen na grupy

Grupa urzadzen: 1

Diodowy wskaznik napigcia DWN-2 jest urzadzeniem przeznaczonym do uzytku w kopalniach, w
ktorych wystepuje zagrozenie wybuchem gazu kopalnianego.

Pkt. 5 Temperatury

Temperatura otoczenia dla diodowego wskaznika napigcia DWN — 2 wynosi -20°C + + 40°C.
Pkt. 5.3.2.1

Maksymalna temperatura powierzchni nie przekracza 450°C (patrz wyniki badan FTZU Ex
08/0046)

Pkt. 6 Wymagania dotyczace wszystkich urzadzen elektrycznych

Diodowy wskaznik napigcia DWN-2 spelnia wymagania niniejszej normy oraz PN-EN 60079-
11:2012.

Pkt. 7 Obudowy niemetalowe i niemetalowe czesci obudow

Diodowy wskaznik napigcia DWN-2 wyposazono w gumowy pokrowiec przenosny, poniewaz
zmontowany jest w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego o oznaczeniu handlowym ABS



(akrylonitryl-butadien -styren), ktory zapewnia stopien ochrony IP-65 (patrz wyniki badan FTZU
Ex 08/0046).

Pkt. 7.4.2

Materiat obudowy diodowego wskaznika napigcia DWN-2 posiada warto$¢ rezystancji
powierzchniowej nie wyzszg od 10°Q.

Wskaznik ma ograniczone pole powierzchni zgodnie z Tablicg 7 (patrz wyniki badan FTZU Ex
08/0046).

Pkt. 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Nie dotyczy

Pkt.23

Diodowy wskaznik napigcia DWN-2 zasilany jest z baterii 9V typu 6F22 (patrz wyniki badan
FTZU Ex 08/0046).

Pkt. 26.4.5

Stopien ochrony obudowy

Wskaznik DWN-2 posiada stopien ochrony obudowy IP-65.

Pkt.29

Oznakowanie zgodne z norma.

Pkt.30

Instrukcje odpowiadaja wymaganiom normy — spelniono wszystkie wymagania dla bezpiecznej
pracy w zakresie ochrony przeciwwybuchowe;.

8. Obliczenia elementéw na zgodnos$¢ z norma EN60079-11
Oprzewodowanie wewnatrz urzadzenia:
Do potaczen kablowych, wewnatrz urzadzenia zastosowano przewody o $rednicy wigzki

miedzianej minimum 0,2 mm? i gruboéci izolacji minimum 0,3 mm kazdy. Maksymalny prad
ptynacy przez te przewody nie przekracza 120 mA w najbardziej niekorzystnym przypadku.

Polaczenia drukowane:
Laminat wykorzystany do obwodéw drukowanych ma grubo$¢ 1,6 mm z dwustronng
warstwg miedzi o grubo$ci min. 35 um. Szerokos$¢ $ciezek jest wigksza lub réwna
szerokos$ciom podanym w tabeli nr 4 ww. normy.

Wtyczki i gniazda:
Wszystkie gniazda i wtyczki sg wykonane z tworzywa o wspotczynniku CTI wigkszym lub
rownym 100.

Oddzielenie czesci przewodzacych:
Wszystkie odstepy izolacyjne sg wigksze lub rowne od podanych w tablicy nr 5 ww.
normy.

Odstep izolacyjny powietrzny:
Wszystkie odstgpy izolacyjne powietrzne s3 wigksze lub réwne 2 mm i1 3 mm
odpowiednio dla napie¢ do 30V 1 60V.

Odstep izolacyjny przez izolacje stala:
Wszystkie odstepy izolacyjne, istotne pod wzgledem iskrobezpieczenstwa, przez izolacje

statg sg wigksze lub rowne 0,5 mm.

Odstep izolacyjny powierzchniowy bez powloki izolacyjnej:



Wszystkie odstepy izolacyjne powierzchniowe bez powtloki izolacyjnej, istotne pod
wzgledem iskrobezpieczenstwa, sg wigksze lub rowny 2 mm i 3 mm odpowiednio dla napie¢ do
30Vi60Vv.

Odstep izolacyjny powierzchniowy pod powloka izolacyjna:

Wszystkie odstgpy izolacyjne powierzchniowe pod powloka izolacyjng, istotne pod
wzgledem iskrobezpieczenstwa, sag wigksze lub rowne 0,7 mm i 1,0 mm odpowiednio dla napieé¢
do 30V i 60V.

Plytka obwodu drukowanego sg pokryte lakierem elektroizolacyjnym o wspdtczynniku CTI
wigkszym lub rownym 100.

Male elementy:

Zgodnie z wykazem, elementy o powierzchni catkowitej ponizej 20mm2, na ktorych moze si¢
wydziela¢ ciepto, to:
1. Rezystory SMD w obudowie 0805.

Najnizsza warto$¢ rezystancji rezystorow SMD 0805 to R8 i R12 =330 ohm 5%.

Moc wydzielona w tym rezystorze w najbardziej niekorzystnym przypadku to:

Pm = (9V/(100 ohm *0,95 + 330 ohm *0,95))2*(330 ohm *0,95)=0,16W
Wspotczynnik rezystancji cieplnej elementow w obudowie SMD wynosi:
Rthj = 500°C/W
czyli
Tmax = 40°C +Pm*Rthj = 40°C + 0,16*500 = 120°C.
Pozostate rezystory SMD, mogace stanowi¢ zrédto zaptonu, maja warto$¢ wieksza od 330
ohm. Dla napigcia zasilania ograniczonego do 9V, moc wydzielana w nich jest rowna
lub mniejsza niz 0,16 W. Co jest rownoznaczne ze spetnieniem warunku na maksymalng
temperatur¢ matych elementéw, wynoszacg 950°C.
2. Diody prostownicze i Shottky w obudowie minimelf.
Przyjmujac najgorszy przypadek otrzymujemy:
Moc wydzielona w najbardziej niekorzystnym przypadku to:
Pm =[9 V/(100 ohm *0,95)]* 0,7 V=0,07 W
Wspoétczynnik rezystancji cieplnej elementéw w obudowie MINIMELF wynosi
Rthj = 500°C/W
czyli
Tmax = 40°C +Pm*Rthj = 40°C + 0,07 * 500 = 75°C.
Z powyzszego wynika, iz temperatura diod w obudowie MINIMELF nie przekroczy
warto$ci podanych w tabeli nr 2 omawianej normy.
3. Tranzystory w obudowie SOT-23.
Maksymalna moc dostarczana do tranzystoréw z zasilania wynosi:

Pm= 0.25"‘(9V)2 /(100 ohm* 0,95) = 0,22 W.

Wspolezynnik rezystancji cieplnej elementéw w obudowie SOT-23 wynosi

Rthj = 500°C/W

czyli

Tmax = 40°C +Pm*Rthj = 40°C + 0,22 * 500 = 150°C.

Z powyzszego wynika, iz temperatura tranzystorow w obudowie SOT-23 nie przekroczy
warto$ci podanych w tabeli nr 2 omawianej normy.

Dla pozostalych elementéw o powierzchni powyzej 20mm2, moc dostarczana do pojedynczego
elementu nie przekracza 0,86 W, co jest dopuszczalne w oparciu o analizowang norme.



Elementy, od ktorych zalezy iskrobezpieczenstwo:

Rezystor Rb 100ohm 2 W:

Maksymalna moc jaka moze si¢ wydzieli¢:

Pm = (9 V)2 / (100 ohm *0,95) = 0,86 W

Z powyzszego wynika iz element spetnia warunki nieuszkadzalnosci, przy uwzglednieniu wartosci
katalogowych.

Rezystor R46 100 kohm 0,25 W:

Maksymalna moc jaka moze si¢ wydzieli¢:

Pm = (40)% / (100k ohm *0,95) = 0,02 W

Z powyzszego wynika iz element spetnia warunki nieuszkadzalno$ci, przy uwzglednieniu warto$ci
katalogowych.

Rezystor R102 1M ohm 0,5 W:

Maksymalna moc jaka moze si¢ wydzieli¢:

Pm = (9 V)2 / (IM ohm *0,95) < ImW

Z powyzszego wynika iz element spetnia warunki nieuszkadzalno$ci, przy uwzglednieniu wartosci
katalogowych.

9. Wykaz elementow

Ilos¢ Oznaczenie/opis Typ Obudowa/nr
rysunku
Elementy elektroniczne
Elementy montowane na plycie PCB ZMUE(81J5 (plyta gléwna)

Cl, C2,C3, C4, C5, Co, C7, C8, C9, C10, C11, C12,

C13, Cle, C18, C19, C20, C23, C24, C25, C26, C27,
23 C28 100nF 0805
2 Cl14, C15 10nF-1uF dobierany 0805
1 C17 470nF 0805
1 C22 luF 0805

dioda okr. czerwona fi

4 D1, D2, D8, D13 RLED 5mm 5 mm

D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D11, D12, D14, D15,
21 D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25 BAS85 MMELF
8 J1,7J2,13,J4,]5,17,718,19 PAD
4 Q1,Q2,Q4, Q5 BC856C SOT-23
2 Q3, Q6 BC846C SOT-23

PMBTAA42 Iub odpowiednik

2 Q7,08 (Vce>80V) SOT-23

R1, R2,R6,R7, R9, R11, R15, R18, R19, R23, R26,
19 |R29, R33, R34, R36, R39, R40, R43, R44 IM 0805
5 R3, R4, R21, R28, R31 1k-1M 0805
3 RS, R8, R12 330R 0805
5 R10,R13, R14,R17, R32 10k 0805
5 R20, R22, R30, R35, R37 100k 0805
3 R24,R25, R41, R47 M 0805
1 R38 IM 1206




1 R45*(zalezny od diody $wiecacej D2) 20k-10k 0805
1 R46 100k 0,25W 1206
1 S1 ZAL klawisz TACT 9 mm
1 S2 WYL klawisz TACT 9 mm
ICL7660 lub odpowiednik
1 Ul np. TC7660 SO8
1 U6 LM393 lub odpowiednik SO8
1 U7 TLO062 lub odpowiednik SO8
2 U8, U9 LM385-1.2 TO92
1 ul10 CD4541 lub odpowiednik SO14
Elementy hermetyzowane na plycie PCB ZMUE014J (plyta obwodéw wejsciowych)
przewlek. lub
4 D108, D109, D110, D111 1N4148 (LL4148) MMELF
1 R102 1.0M przewlek.
1 R122 1k przewlek. lub 0805
2 J102, J103 punkt lutowniczy PAD
2 S1, 82 punkt lutowniczy PAD
Elementy hermetyzowane bezposrednio w obudowie
1 BT2 zlacze baterii
1 BATERIA 6F22 BATERIA 9V
1 Rb 100R 2W 15V przewlek. lub SMD
Elementy hermetyzowane w sondzie pomiarowej ruchomej
1 ‘RlOl 1.0M 2W 1200V przewlek. lub SMD

Elementy mechaniczne i elektryczne

Podktada o-ring 3,2x1mm

Podktada o-ring 100x1mm

1 Obudowa OM-2 kompletna

1 Koncoéwka sondy pomiarowej DWN-1.1.2.0.0
1 Sonda pomiarowa ruchoma DWN-1.1.3.0.0
1 Przewdd sondy ruchome;j DWN-1.4.4.0.0
1 Dtawik lub odgietka DWN-1.4.5.0.0
1 Gniazdo test

10 ml |Zalewa

1 Wktadka DWN-1.1.4.0.01
1 Przektadka izolacyjna DWN-1.1.4.0.05
1 Docisk DWN-1.1.4.0.06
1 kpl |Folie samoprzylepne DWN2-3.1.0.0
4 Sruba M3x 12mm DIN912

4
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O ile nie zaznaczono inaczej, to:

- rezystory majg tolerancj¢ 5%, moc 0,125W,
- kondensatory ceramiczne maja tolerancj¢ 20%,

- kondensatory elektrolityczne lub tantalowe maja tolerancj¢ +80%, -20%,
- minimalne napigcie pracy rezystoréw, kondensatorow wynosi 10 V.

10. Zagrozenia stwarzane przez urzadzenie dla otoczenia i obslugi

Wskaznik jest wykonany z materiatow nie stwarzajacych zagrozenia dla otoczenia i obshugi.

11. Dane producenta




Biuro Handlowe ZMUE s.c.

ul. Ztota 6

43-100 Tychy
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ARATHANE ™ POLIURETANOWA KOMPOZYCJA DO ZALEWANIA / /'
L T1 \ég? 2 (
XB 5631 (CW5631) POLIOL 100 cz.wag | &
XB 5610 (HY5611) IZOCJANIAN 25 cz.wag | ., <50

Kompozycja poliuretanowa nie zawierajgca hologenéw do zalewania i impregnaciji
podzespotow elektronicznych do pracy w klasie termicznej F (155°C). Kompozycja sztywna
bez plastyfikatora. Takze na elementy bezobudowowe pracujgce w podwyzszonych
temperaturach

ZASTOSOWANIA - zalanie elementow elektroniki w klasie F, samogasnaca.
PRZETWARZANIE - zalewanie/impregnacja. Reczne lub za pomoca urzadzenia do
automatycznego mieszania i dozowania.

WEASNOSCI - Dobre przewodnictwo ciepine, kompozycja z niescierajacym wypetniaczem o
wysokiej trwatosci termicznej. Czarna. Sztywna. Utwardzana na zimno. NieScierajgce
wypetniacze

NIEPALNOSC: V-0 6mm zgodnie z metodg UL

DANE O KOMPONENTACH (WARTOSCI SREDNIE)

POLIOL 5631 (lub CWSH21)
standardowy, zawierajacy mineralny wypeiniacz

LEPKOSC PRZY 25°C Brookfield mPas 11000
CIEZAR WLASCIWY DIN 53217 glem® 1.48
PUNKT ZAPLONU DIN 51758 °C >150
FORMA DOSTARCZANA czarna ciecz

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU: tlenek wegla, dwutlenek wegla i inne

toksyczne gazy i opary w przypadku
zapalenia sig.

UTYLIZACJA Standardowe procedury przewidziane
przez miejscowe normy.

1IZOCJANIAN 5610 {lub HY5611)

LEPKOSC PRZY 25 °C ISO 2555 mPas 100-110
CIEZAR WEASCIWY DIN 53217 glem® 1.23
PUNKT ZAPLONU DIN 51758 °C >200
FORMA DOSTARCZANA brazowa ciecz

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU tlenek wegla, dwutlenek wegla i inne

toksyczne gazy i opary w przypadku
zapalenia sie.

UTYLIZACJA ‘ Standardowe procedury przewidziane
przez miejscowe normy.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywaé skiadniki w suchym miejscu w temperaturze 18 - 25 °C, w szczelnych opieczetowanych
oryginalnych pojemnikach. W tych warunkach okres sktadowania bedzie zgodny z datg na etykietce. Po uptywie
tej daty, produkt moze by¢ przetwarzany tylko po ponownej analizie. Czgsciowo puste pojemniki powinny by¢
szczelnie zamknigte natychmiast po uzyciu.

Informacje o usunigciu odpaddw i niebezpiecznych produktéw rozktadu w przypadku pozaru zawarte sg w
kartach bezpieczenstwa Material Safety Date Sheets (MSDS) dla poszczegdlnych produktow.




STOSUNEK MIESZANIA czesSci wagowe czesci objetosciowe
XB 5631 (CW5631) Poliol 100 100
XB 5610 (HY5611) Izocjanian 25 30
SPOSOB PRZETWARZANIA

Mieszanina

LEPKOSC PRZY 25 °C Reometr D10s mPas 2300
ZELOWANIE PRZY 25°C (norma zelowania) minut 40-60

CZAS ZYCIA (czas osiggniecia 5000 mPas) minut 13

MINIMALNE CYKLE ZELOWANIA 24h w 23°C lub 6h w80°C

XB 5631 (CW5631) zawiera wypetniacz, ktéry ma tendencje osadzania po pewnym czasie. Dlatego zaleca sie
starannie wymiesza¢ catg zawarto$¢ pojemnika przed uzyciem. W zbiornikach urzadzenia produkcyjnego,
produkty przed napeinieniem powinny by¢ od czasu do czasu mieszane aby unikngé sedymentacji i
nieprawidtowosci w zmieszaniu.

MECHANICZNE | FIZYCZNE WEASCIWOSCI UTWARDZONEJ KOMPOZYCJI
Okreslana na standardowych testach prébek przy 25°C Utwardzana przez 24h/23°C + 6h/80°C.

CIEZAR WEASCIWY DIN 55990 g/cm® 1.52
TEMPERATURA ZESZKLENIA ISO 6721/94  °C 37
INDEKS TEMPERATUROWY 20.000h IEC 216 °C 159
(petna tabela testu na zyczenie)

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE ISO 527 Mpa 30
WYDLUZANIE DO ZERWANIA ISO 527 % 6
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE I1SO 178 Mpa 11

Skurcz liniowy (zelowania)
Skurcz objgtosciowy (catkowity)
WSPOLCZYNNIK LINIOWEJ

0,1% (24h/23°C)
3.2% (24h/23°C)

0,27% (6h/60°C)

3,4% (8h/60°C)

ROZSZERZALNOSCI CIEPLNEJ DIN 53752 ppm/K 140
PRZEWODNICTWO CIEPLNE 1SO8894/90  W/mK 0,6
TWARDOSC W SKALI SHORE-D DIN 53505 80
PALNOSC UL 94 klasa V-0 (6mm)

ABSORBCJA WODY (prébka: 50x50x4 mm)
1 dzien przy 23°C
10 dni przy 23°C
30 dni przy 100°C

% 0.10 wagowy
% 0.28 wagowy
% 0.30 wagowy

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE
Okreslana na standardowych testach probek przy 25°C Utwardzana przez 24h/23°C + 6h/80°C

WYTRZYMALOSC DIELEKTRYCZNA (pr.2mm)  |EC 6243-1 kV/mm 24
WSPOLCZYNNIK STRATNOSCI

DIELEKTRYCZNEJ (tan §, 50Hz, 25°C) IEC 60250 % 2,6
STALA DIELEKTRYCZNA (€r, 50Hz, 25°C) IEC 60250 45
OPOR WEASCIWY (p, 50HZ, 25°C) IEC 6093 Qcm 78x10%
KOROZJA ELEKTROLITYCZNA IEC 60426 stopien A1
ODPORNOSC NA PRADY PELZAJACE IEC 112 CTI>600

UWAGI

Aby okreslic, czy stopien usieciowania zostal doprowadzony do konca i ostateczne witasciwosci sg
optymalne, konieczne jest wykonanie stosownych pomiardw na konkretnych przedmiotach lub
zmierzy¢ temperature zeszklenia. Rézne cykle zelowania i zycia w procesie produkcji u klienta, moze
doprowadzic do réznych stopni usieciowania | wobec tego réznej temperatury zeszklenia.
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